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Государственный Научный Центр Российской Федерации

ГУП "НПО "ОРИОН"

 

XVI Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения 

25-27 мая 2000 г. 
г. Москва, Россия

Итоговое сообщение 

Конференция была организована:
Государственным научным центром Российской Федерации ГУП "НПО "Орион" при поддержке:
Министерства науки и технологий РФ,
Министерства экономики РФ,
Российского агенства по обычным вооружениям,
Российского отделения SPIE - Международного общества по оптической технике (SPIE/RUS).

Конференция состоялась в Москве на базе ГНЦ РФ ГУП "НПО "Орион" 25-27 мая 2000 года.

Тематика конференции: 

· - полупроводниковые приемники излучения и формирователи сигналов изображения (физические исследования фотоприема и новых материалов; технология, включая электронную и ионно-плазменную; системы охлаждения и методы обработки сигнала); 

· - тепловые приемники излучения и формирователи сигналов изображения (физические исследования; технология; системы охлаждения и системы обработки сигнала); 

· - приборы ночного видения (на основе ЭОП и тепловизионные); 

· - микроэлектроника для фотоприемных устройств и формирователей сигналов изображения; 

· - новые направления и последние достижения в ИК-фотоэлектронике и приборах ночного видения. 

Во время работы конференции была
организована Всероссийская выставка по тематике конференции

Состав международного программного комитета:

Председатель - Филачев А.М., "НПО "Орион"

Заместители председателя:

Пономаренко В.П., "НПО "Орион"
Дирочка А.И., "НПО "Орион"

Ученый секретарь - Кин С.Г., "НПО "Орион"

Члены комитета:

Алферов Ж.И. - ФТИ РАН
Гуляев Ю.В. - ИРЭ РАН
Kimata Masafumi - Mitsubishi Corporation, Japan
Кощавцев Н.Ф. - ГУДП "СКБ ТНВ", Россия
Kozlowski Lester J. - Rockwell Science Center, USA
Крохин О.Н. - ФИАН, Россия
Kumar Vikram - Solid-State Phys, Lab., India
Кудрявцев Н.Н. - МФТИ, Россия
Курышев Г.Л. - ИФП СО РАН
Марютин В.Н. - Министерство обороны РФ,
Петровский Г.Т.- ГНЦ РФ ГОИ
Rogalski Antoni - WAT, Poland
Румянцев В.В. - Министерства науки и технологий РФ,
Рычков В.И. - Российское агенство по обычным вооружениям,
Салаев Э.Ю. - Институт фотоэлектроники АН Азербайджана
Сизов Ф.Ф. - ИФП НАНУ, Украина
Степанов Р.М. - ЦНИИ "Электрон", Россия
Степанов Ю.М. - Министерство обороны РФ,
Таубкин И.И. - "НПО "Орион", Россия

Официальные языки конференции: русский и английский

Программа конференции предусматривала пленарные и стендовые доклады, которые в дальнейшем предполагается опубликовать в журналах "Прикладная физика" (№ 5 и № 6, 2000 г.) и "Proceedings of SPIE". Участники конференции при регистрации получили тезисы всех докладов конференции, с которыми можно также ознакомиться здесь.

Пленарные доклады проходили в конференц-зале ГУП
"НПО "Орион" по адресу:
Москва, ул. Косинская, д. 9 (вблизи метро "Выхино"). 

Предыдущая XV Международная конференция по фотоэлектронике была проведена в 1998 г. в Подмосковье.

